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11A、650V N沟道增强型场效应管 

描述 
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产品规格分类 

产品名称 封装形式 打印名称 环保等级 包装 

SVF11N65VFJ TO-220FJ-3L 11N65VFJ   



士兰微电子  SVF11N65VFJ 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 ̔1.0 

http: //www.silan.com.cn ῍ 8    2  

 

极限参数(除非特殊说明，TC=25C) 

参 数 名 称 符号 参数范围 单位 

 VDS 650 V 

 VGS ±30 V 

 
TC=25°C 

ID 
11 

A 
TC=100°C 7.0 

‖  IDM 44 A 

ⱳ ̂TC=25C̃ 

  - ԍ 25C ⁞     
PD 

45 W 

0.36 W/C 

‖ ̂  1̃ EAS 820 mJ 

ᵬ  TJ -55～+150 C 

 Tstg -55～+150 C 

热阻特性 

参 数 名 称 符  号 参数范围 单 位 

 RθJC 2.78 C/W 

 RθJA 62.5 C/W 

电气参数(除非特殊说明，TC=25C) 

参 数 名 称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

₯  BVDSS VGS=0V̆ID=250µA 650 -- -- V 

 IDSS VDS=650V̆VGS=0V -- -- 1.0 µA 

 IGSS VGS=±30V̆VDS=0V -- -- ±100 nA 

 VGS(th) VGS= VDS̆ID=250µA 2.0 -- 4.0 V 

 RDS(on) VGS=10V̆ID=7.0A -- 0.60 0.70  

῀  Ciss 
VDS=25V̆VGS=0V̆ 

f=1.0MHz 

-- 1665.7 -- 

pF ₮  Coss -- 174.9 -- 

ᴰ  Crss -- 6.05 -- 

 td(on) 
VDD=325V̆ID=11Ă 

RG=24 

                   (  2̆3) 

-- 27.52 -- 

ns 
҉  tr -- 40.20 -- 

῏  td(off) -- 91.84 -- 

῏ Ҋ  tf -- 40.44 -- 

 Qg VDS=520V̆ID=11Ă 

VGS=10V 

                    ( 2̆3)   

-- 35.80 -- 

nC -  Qgs -- 11.80 -- 

-  Qgd -- 12.14 -- 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 
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